
nun L I N I T R B USE! O E M I 

Układ UL 1000 zawiera dwa tranzystory" połączone w 
układzie przydatnym w konstrukcjach modulatorów koło-
wych. Wymaga zastosowania dwóch transformatorów równo-
ważących- Układ przeznaczony Jest do zastosowania w u-
kładach teletechnicznych. 

UL 1000L 
ULA 1000L 

Modulator (demodulator) 
kołowy 

Obudowa CE 52 

Parametry dopuszczalne 
A amb - + 2 5 C / 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. min max 

°CB "Napięcie stałe kolektor-baza V 10 

UEB Napięcie stałe emiter-baza V 5 

UCS Napięcie stałe kolektor-podłoże V 12 

JC Prąd stały kolektora /jednego 
tranzystora/ 

\' 
mA 10 

P, Moc tracona w oałym układzie 
/przy t a m b = 100°C/ mff 100 

tamb Zakres temperatur UL 1000L 
Pra°y ULA 1000L °C 

-25 
-kO 

t1 00 
+100 

Xstg Zakres temperatur OL 1000L 
przechowywania ULA 1000L °C 

-t* 0 
-55 

+1 25 
+125 
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Ukłod wyprowadzek 

Widók od spodu Schemat wewnętrzny 



V 

Parametry charakterystyczne 
/ W -

Oznaczenie Nazwa Jedn. ' Wartość Warunki pomiaru Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min typ max Wagi 

XCBO Prąd serowy koloktorą nA 5 100 uCB-? ¥* hm0 A 

1BBO Prąd cerowy emitera nA <9 100 UKB-1 V ; V 0 A 

Ias Prąd serowy kolektor-
-podłoże 

nA 5 100 Ucs-9,5 V 

U/BB/CBQ Napięcie przebicia 
kolektor-baza 

V 10 3? Ic-10 pA; Ig-0 A 

°/BH/«BO Kapięole przebicia * 
eraiter-baza 

V 5 7 Ig-200 pA; IcmO A 

0/BE/O BO lapięoie prseblola 
kolehtor-eraiter 

V 9 13 Ic-10 M i Ib-0 A 

U/BR/CS Napięcie prseblola 
kolektor-podłoie 

V 12 36 -Ics-10 )iA; lB-o A 
IB-0 A 

h 2 H Statyoena wartość współ-
osynnlka wemoonlenla 
prądowego f# układsie 
wspólnego emitera/ 

y 20 75 Ucb-5 y; Ic-150 -fiA 

j UBE1-DBB2 | Różnica napię6 etałyoh 
między basa a emiterem 
tranzystorów T1 i 

a? 2 5 
UCB1-UCB2"5 V 

| °BB3~UBB4 | Różnica napięć etałyoh 
między bassą a emiterem 
tranzystorów T- 1 T & 

mV 2 5 - IB3- IB4- 1 5 0 

°CB3-UCB4-? T 

i | h2lB1~h2lB2f Różnica statycznych war-
tości współczynników 
wzmocnienia prądowego 
tranzystorów T1 i T-
/w układzie wspólnej 
basy/ 

0,002 0,008 Iki.-IB2-150 HA , 
UCB1BUCB2-9 V 

j ł21B3~h21B4 Równica etatyoznyob war-
tości współczynników 
wzmocnienia prądowego 
tranzystorów T-j i 
/w układzie wspólnej 
basy/ 

0,002 0,008 - 1B3— : IB4- 1 ? 0 ^ 
l7CB3-UCB4-? V 

F Współczynnik szumów dB 6 fp-1 kHz; -Ig-150 J*A 
Ucb-5 V, Rg-1 kS2 
B • 200 Hs 

fp-1 kHz; -Ig-150 J*A 
Ucb-5 V, Rg-1 kS2 
B • 200 Hs r 

fp-1 kHz; -Ig-150 J*A 
Ucb-5 V, Rg-1 kS2 
B • 200 Hs 
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